Silizium-Ep_iluxie-Planardioden
SAY 10 und SAY M

Yerwendung

Die Silizium-Epitaxie-Planardioden SAY 10 und 5AY 11
warden wegen ihrer geringan Sperrverzdgerungsreit und
der niedrigen Kopazitét vorwiegend als schnelle Scholt-
dioden eingesetzt. Mit t; = 2ns hoben sie die kirze-
sten Scholtzeiten der Typenreihe SAY 10 -SAY 16

Die steilen FluBkennlinien und dos Allglasgehduse in
DH-Technik, das zu einem niedrigen thermischen Wider-
stand fithrt, erméglichen den Einsate bei FluBstrSmen bis
lp == 175 mA und Sperrschichitemperaturen bis #; pax
= 150°C, Dabei wurde gegeniiber der bisher Gblichen
Minigturbouferm {D0- 7} gine Wolumenverringerung auf
etwa 30%, erreicht.

Hinsichtlich der Klimafestigkeit entsprechen sie der
Klimoprifkiosse 422 und den DSRK-Bedingungen. Die
Fertigung noch madernsten Technologien und die strenge
Quatitétskontrolle sichern hohe Zuverlassigkeii beim Ein-
satz.

mox #O8

=

Holcde Trpenkennzeit inury

Rild 1: Abmessangen und Kennzgichnung

Die Dieden 5AY 10 sind vergleichbar mit den Typen
BAY 95 (Teletunken) uvnd 1N 3151; (Telefunken/lnter-
metall); die Dioden S5AY 11 mit den Typen BAY 94 und
TN 4154,

Masse: == 02 g
Standard:  —
Grappe: iz

Farbreiheniclge

1. Ring Kotode SAY 10 rot S5AY 11 rot
2. Ring | Typen- rob rot
3. Ring ; kenn- rot rot
4. Ring J zeichnung rot gelb
SAY 10

Kennwerte bei #, =25°C bei ¥, =45°C

PurchlaBgleichstrom

bei Up= 1V Ir Z50mA -

Sperrgleichstrom .
bei Up=350V In <50nA < 300nA
bel Uy -=—6aV I = JuA

Betriehswerte

Gesamtkapozitéit

bei Up= 0V,
f= 1MHz Cuw< 3pF  —
Uygp = 50 mV
Sperrverzbgerungszelt Ly <= 2nasft  —
te 5 dnsh —
Grenzwerte bei &, — 45°C
Sperrgleichsponnung Up  mox. 50V
Scheiteisparrspannung Upy moax, &0Y
DurchlaBgleichstrom e max, 175 mA
ScheiteldurchieBstrom fry max. 350 mA
Richistrom i ma. 115 mA
StoBdurchiaBstrom
<1 w8, Pause s 2 min frg  max. 2A
Gesamtverlustieistung Pise  max. 300 mW
GesamtwOrmewiderstand Ry mox. 0,35 ged/m'W
Sperrschichitemperatur th max. 350°C
Lagerungs-
temperaturbereich ks —55---}150°C
SAYH
{lennwerte hei #, == 25°C bel $, = 45°C
Durchtafigleichstrom
bei Up= 1V Ir 2 30mA —
Sperraleichstram
bei Up == 23V iR = 7MinA = 300G oA
bei Wy == 35V In = 5uA o
Betriebswerte
Gesamtkopozitit
bel Up= 0OV,
F= tMHz Cinw=< 4pfF -
Uy = 50 mV
Sperrverzdgerungszeit t % 2ns'y
ty 2 AngY —
Orenwwerte bel 5§, — 45°C
Sperrgleichspannung U mox. 25V
Scheitelsperrspannung Upy mox. 3BV
DurchiaBgleichstrom Iy max. 115 mA
ScheiteldurchlaBstrom irye  max. 225 ;A
Richtstrom In max, 75 mA
StoBdurchinBstrom
<2 1 us, Pouse = 2 min fpe  max. P2A
Gasamiveriustieistung Pior mox. 300 mW

) beim Scholten ven Iy m 10mA ouf Uy e=48Y, gemessen bel
in = 1 A

" beim Schalten van Ip — 10mA auf Iy = 16 mA, gemessen bel
fr == T mA



Gesomtwdrmewidorstond R e .35 grd/mw

Sperrschichtiemperatur #  max 1H0°C
Lagerungs-
temperaturbereich e —53...4-150°C

Die Messung der SperrverzBgerung erfolgt in einer Schol-
tung nach den Bildern 2o, 2b. Die Anstiegszeit des
Pulsgeneraiors ist dabei < 0.7 ns. Die Bandbreite des
Somplingoszilografen betrigt etwa 800 Miz,

Die im folgenden ongegebenen Kennlinien haben infor.
mativen Chorokter.
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Bild 2b: Prinripschaltung rur Massung
dar Sperwverzigerung

Bild 3: Fluflstrom Iy als Funktion des

65 v og¢ 1t iz 3 i Bifd 4: Flullstram {; als Funkbtion der
Up Ve FluBsponnung U, bel 4, = 28 °C

Bild 2u: Blockschaltbild “gur Messung i
der Spernvarrdgaung
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Bild 5: Spesrstrom I als Funktion der Sparrsponnung U, baj
By e 24T

Bild §: Sgorrstrom [, wbs Funktion der Spersspoanung Uy bel
fi, = 25°C

Bile 71 Flufisparnung U als Fusktion der Umgebuengstemperotur o,
mit |y ois Poramatlar

Bild 8: FluBspanaung U als Furktien der Umgebungstemperatur 7,
mit I ols Porometer

Bild #: Sperrstrom 1; ois Funktion der Emgebungstemperotur - mit
. ats Porameter
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1 ‘ Bitd 10: Sperstrom 1, als Funkiion der Umgebungstemperatur mit
LKA : iy dbs Parameter
Y . . o o —
/ BHd 15: Temperaturkoeffiziont TKy ols Funktion des Frustroms (,
8ild 19: Gesomtkoporitit €., ols Funktion der Sparrsponnung Uy
i bel 4, = 235°C
Bitd t3: SporvenSgarungsverholten beim Umsehaiten nech 1)
SAY 1 Bili t4; Ditferentielier FluBwiderstond r: uls Furktion dey Flus-
- : stroms Ix bel 4, = W "C
TR - 13
N Cosarm | sar
0? % 02 ;
=1
g
*
L 10!
W w0 t% {ln der Abazisse muB es 167 anstelle 10 1% L ) o’
Ir i Ml e wnd 10 anciekia $0° heiflen} Ip inomd
; . 50 : —
) % SAY i BAY 10 N :
: a4y 1t %0 PR S
200 . RS \
1 AN |
EY . . . j
[ i, Bild 15: Ditteremiieler FluB- ‘E
= widerstand rp ats Funktion des =
Frubstroms i
< 400 a ' ¥
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Biid §7: Maoximol zuldstiger
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